
YX2118 

 

PFM同步DC-DC升压转换器 

1.特性
 低功耗：12μA
 高效率：95%
 输出电压范围：2.0V～5.0V
 输出电压高精度：±2%
 低纹波低噪声
 最大工作频率：350KHz（典型值）
 封装类型：SOT23-3L、SOT23-5、SOT23、

SOT89-3、TO92

选型指南 

YX 2118 AXX 

输出电压， 
比如： 

产品型号 A30-3.0V， 

公司标志 
A33-3.3V 

2.描述
YX2118是一款采用CMOS工艺制造的低静态电流

的PFM开关型DC-DC升压转换器。该芯片通过特有的

电路结构极大的改善了开关电路固有的噪声问题，减小

了其对周围电路的干扰。输出电压为2.0～5.0V，振荡

频率为350KHz（典型值）。

YX2118是内置开关晶体管，其外围仅需要两个元

件：电感和电容。带使能端的YX2118具有关断功能，

可使芯片损耗达到最小。 

该款芯片适用于低噪声、较大电流的电池供电设 

备。 

应用范围 
 用于电池供电设备的电源

 无线鼠标、无线键盘、照相机、摄像机、VCR、PD
手持电话、电动玩具等便携式设备的电源

 要求提供电压比电池所能提供电压高的设备的电源部

分

典型应用 

图 1. 典型应用电路 
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5. 订购信息

器件型号 订购号 封装描述 存储温度 封装标记 包装选择 备注 

YX2118 YX2118AXXS023 SOT-23 

-40℃ to +125℃

Ha*** 

Tape & Reel YX2118 YX2118AXXST25 SOT23-5 Ha*** 

YX2118 YX2118AXXT893 SOT89-3 Ha*** 

封装丝印标记说明： 

Vss  Vdd   LX       Vss    Vdd    LX 

丝印字符说明： 

H a * * * 

包封规格 

产品代码 

产品类别 

Ha*** 
1 2 3 

Ha*** 

1 2 3 

Ha*** 
2 
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6. 引脚信息
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表 1. 引脚描述 

SOT23-5 名称 引脚功能描述 

1 CE 使能脚 

2 Vdd 升压输出脚 

3 NC 悬空脚 

4 Vss 地 

5 LX 开关引脚 

引脚 
名称 引脚功能描述 

SOT23-3 SOT89-3 TO-92 

1 1 1 Vss 地 

3 2 2    Vdd 升压输出脚 

2 3 3 LX 开关引脚 
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7. 绝对最大额定范围
描述 范围 单位 

工作电压 -0.3 ~ 6.5 V 

LX引脚电流 1000 mA 

存储温度范围 -40 ~ +125 °C 

工作温度 -40 ~ +85 °C 

ESD 2000 V 

允许最大功耗 

 SOT23 300 mW 

 SOT89 500 mW 

TO92 500 mW 

8. 推荐工作条件
描述 范围 单位 

工作结温 -40 ~ 150 °C 

工作环境温度 -40 ~ 85 °C 

电源电压 Vss-0.3 ~ Vss+6 V 

开关电流 0.6 A 

9. 电特性
VIN = VOUT*0.6, CIN=10uF，COUT=100uF，TA = 25°C ，除非特别说明

参数 符号 测试条件 最小值 典型 
值 

最大值 单位 

输出电压 Vdd Vdd*0.98 Vdd Vdd*1.02 V 

输入电压 Vin 0.9 Vdd V 

启动电压 Vstart ILOAD=1mA，VIN：0→2V 0.8 0.9 V 

保持电压 Vhold ILOAD=1mA，VIN：2V→0 0.5 V 

静态电流 IIN 空载 12 15 uA 

限流 Ilimit 800 1000 1200 mA 

振荡频率 Fosc 350 kHz 

效率 η 90 95 % 
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10. 功能框图

11. 测试电路
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12. 典型特性曲线
（T=25°C ，除非特别说明）
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13. 功能描述
YX2118是一款PFM开关型DC-DC升压转换器。

13.1 输入与输出 

LX端通过电感连接到输入电源电压上，其连接于功率MOSFET的源端。输出Vdd既可以外接负载，同时也提 

供了内部芯片的供电。

13.2 使能 

使能逻辑控制输出以及内部工作模块，一旦使能端关断，芯片可立即停止工作。同时也可以在封装时与输 

出封装在一起，这样可以适用于不同的工作需求。

13.3 PCB布局 

外围元器件应尽可能离芯片更近，尤其输出端Vdd到地的电容尽可能近，防止输出电压随着开关电流的变 

化而变化。在选择输出电容时，输出电容越大，纹波越小，相应的响应也会变慢，因此输出电容建议使用22~100uF。电感需

选用内阻更小的，电容则选用低ESR的，从而可以使效率更高。 

13.4 功耗考虑 

芯片结温依赖于环境温度、PCB布局、负载和封装类型等多种因素。功耗与芯片结温可根据以下公式计算： 根

据功耗PD，结温可由以下公式求得： 

TJ=PD×θJA  + TA

其中：TJ 是芯片结温；TA 是环境温度；θJA是封装热阻 
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14. 封装描述

SOT23-3L 
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SOT23-5 
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SOT23 
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SOT89-3 
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TO92 
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